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Disciplina Circuite integrate digitale

1. Care este scrierea in cod BCD a numarului zecimal 351?
a) 001101010001; b)101011111; c¢)15F;, d)0001 0101 1111;

2. Care este scrierea in cod binar natural a numarului zecimal 351457
a) 001101010001; b)101011111; «¢)15F;, d)0001 0101 1111;

3. Care este scrierea in cod Gray a numarului zecimal 154 ?
a) 1111; b) 00010101; <c¢)F; d) 1000;

4. La ce valoare logica trebuie conectate intrarile neutilizate ale unei porti AND astfel incat sa nu
modificam functia logica realizata de circuit ?
a) launu logic; b) la zero logic; c) la orice valoare logica; d) in starea HiZ;

5. La ce valoare logica trebuie conectate intrarile neutilizate ale unei porti OR astfel incat sa nu
modificam functia logica realizata de circuit ?
a) launu logic; b) lazero logic; c) la orice valoare logica; d) in starea HiZ,;

6. Cate combinatii distincte se pot aplica unui circuit logic cu 5 intrari?
a)15; b) 00010101; «c¢)5% d)32;

7. Care sunt expresiile algebrice pentru cele doud forme canonice ale portii XOR ?
Y =ab Y =ab+ab Y =ab+ab —3+b
R ol sy

Y=a+b’ Y=(a+b)(5+5)’c Y=(5+b)(a+b_); Y:(a+b)(5+a);

8. Care sunt expresiile algebrice pentru cele doua forme canonice ale portii XNOR ?
Y =ab Y =ab+ab Y —ab+ab —5+b
3 { ) { ab+a _ { ; {y F+b

Y=a+b' Y:(a+b)(5+5)’c Y:(5+b)(a+b_); Y=(a+b)(§+a);

9. La ce stare logica trebuie legata o intrare a unei porti XNOR pentru a lucra ca un inversor?
a) launu logic; b) la zero logic; c) la orice valoare logicd; d) in starea HiZ;




10. Cum trebuie conectate intrarile unei porti NAND cu 4 intrari pentru a o folosi in locul unei porti
NAND cu 2 intrari?

X _ o’ _ nr
lﬂ r X
a) b) c) o’ d)
11. Cum trebuie conectate intrarile unei porti NOR cu 4 intrari pentru a o folosi in locul unui inversor?
— "’ _ X rqr
X nr

a) b) <) o’ d)
12. Care este deosebirea dintre un circuit secvential si unul combinational?

a) circuitul secvential este mai simplu decat cel combinational;

b) nu exista nicio deosebire;

¢) functionarea circuitului secvential nu depinde de variabila timp;

d) circuitul secvential are cel putin o celulda de memorie;

13. Care este relatia de legatura dintre mintermen §i maxtermen?

a) nu existd nicio legatura; b) m; =M;; c) m; = /‘7,-; d) nu poate fi determinata;

14. Ce intelegeti prin termeni adiacenti?
a) termeni identici; b) termeni complementari; c) trecerea de la unul la altul se face prin
complementarea unei singure variabile; d) nu existd aceastd notiune;

15. Care sunt expresiile algebrice ale teoremelor lui DeMorgan?
at+b=a-b a+b=a-b a-3-=0 a+b=a-b
a ;b i C ;d) 5

a-b=a+b’ a-b=a+b’ a+a=1

X) X1 Xg X3 X§ X X3 X1 Xp X3 X; X

oo [T [T

Fig. 1

\%ﬁ;
[

Pentru schemele din figura 1, se cer:




16. Care este expresia algebrica a mintermenului ms ?

Q) My =X, Xy Xo; b) My=X,+X,+Xq; C) My=X,+X,+Xg; d) My=X, X Xo;
17. Care este expresia algebrica a maxtermenului Mg ?

Q) Mg =X, Xy Xq; b) Mg=X,+X,+Xq; C) Mg=x, X, Xo; d) Mg=x;,+X +Xp;
18. Care este expresia algebrica a functiei M?

a) M=(x, + X)Xy + X, +X0); b) M =X, Xo+X, X Xg;

Q) M=(x; + X)X - Xy - %), d) M =(x; + X)X + Xy + X))
19. Care este expresia algebrica a functiei N?

a) VN =(x, +x,+x)(xy +X1); b) N=(x,+x;+x,)(X;+X;);

C) N=0x+x,+Xx )X, +X1); d) V=(X, X X)+(x;-Xx1);

20. Care este expresia algebrica a functiei O?

a) O=(X, + X+ X))+ (X, + X); b)) O=0x,-x.-x0)( X5 - Xg);

¢) O=(x,-x1- X )( X2 X)), d) O =(x, + Xy + X)X, + X0)

21. Care este expresia algebrica a functiei P?

Q) P=(xp X X))+ (X1 Xp); b) P =(x, X1 xo)+ (X1 X)),

C) P=(x + X+ X)) (X; + X0) ; d) P =(x;, x;- X)) + (X1 Xp);

22. Care este tabelul de adevar complet pentru functia M?

X, X Xg| M Xy Xy xg| M Ny Xy Xg| M XXy Ny M
0 0|1 0 0 of o 0 0 of1 0O 0 oo
o 0o 1|0 0o 0o 1| o0 0 0 1|0 o 0 1|0
0 1 0|1 0 1 0fo0 0 1 ofo0 0 1 00
o 1 1|0 0 1 1|1 0 1 1|1 0o 1 1|1
1 0 0] 0 1 0 0 0 1 0 0]1 1 0 00
1 0 1|1 1 0 1] o0 1 0 1|1 1 0 1|0
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0]1 1 1 01
11 11 1 1 1|1 1 1 1|0 1 1 1|1
a) b) c) d)

23. Care este tabelul de adevar complet pentru functia N?

XXX N xXxy x| N X, Xp X N X x; x| N
0 0 o0f1 o0 o ofo 0 0o o1 0 0o ofo
0 o 10 o0 o 1o 0o 0o 1|1 o0 0o 1f0
0 10[0 0 1 0fo0 0 1 01 0 1 0f0
0 1 1|1 0 1 11 0 1 1|0 0 1 1|1
1 0 0|1 1 0 00 1 0 0fo 1 0 0|0
1 0 1|0 1 0 1|0 1 0 10 1 0 10
1 1 0|0 1 1 01 1 1 01 1 1 01
1 1 1|1 1 1 1|1 1 1 1|1 1 1 11
a) b) c) d)

24. Care este tabelul de adevar complet pentru functia P?
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Pentru tabelele de adevar din figura 2, se cer:

25. Cea mai simpla forma canonica pentru G1?
a) G,=(c+b+a)c+b+a)c+b+a);

b)G, =(C+b +a)C +b+a)c+b+a);
¢)G,=C-b-3+C-b-a+c-b-a+c-b-a+c-b-a+c-b-a;

d G,=c-b-a+c-b-a+c-b-a+c-b-3+c-b-a+c-b-3;

26. Cea mai simplad forma canonica pentru G2?
a) G,=(c+b+a)c+b+a)c+b+a)c+b+a)c+b+a);

b) G, :(E+5+5)(E+E+a)(E+b+5)(c+5+5)(c+5+a);
¢)G,=c-b-a+c-b-a+c-b-a;

d G,=c-b-a+c-b-a+c-b-a;

27. Cea mai simpla forma canonica pentru G3?
a) Gg=c-b-a+c-b-a+c-b-a+c-b-a+c-b-a;

b) Gs=c-b-a+c-b-a+c-b-a+c-b-a+c-b-a;
¢) Go=(c+b+a)c+b+a)c+b+3a);

d)G,=C-b-a+c-b-a+c-b-a;




28.

Cea mai simpla forma canonica pentru G4?
a) G,=c-b-a+c-b-a+c-b-a;

byG,=c-b-a+c-b-a+c-b-a;
)G, =(C+b+a)C+b+a)lC+b+a)c+b+a)c+b+a);

d) G :(C+b+a)(c+b+5)(c+5+a)(5+b+a)(5+b+5);

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Cate intrari de selectie trebuie sa aiba un DCD binar cu 8 iesiri ?
a)8; b)3; c)4; d)1ie6;

Cate intrari de selectie are un MUX 16:1?

a)1l6; b)3; ¢)8; d)4;

Cum trebuie configurat un DMUX pentru a functiona ca un DCD?

a) intrarea de Enable trebuie activatda permanent;
b) intrarea de Enable trebuie dezactivata permanent;
¢) configurarea nu este posibild;

d) toate intrarile de selectie trebuie legate la zero logic;
Cite circuite de tip MUX4:1 sunt necesare pentru realizarea unui MUX 16:1?
a)1l6; b)4; c¢)8; d)5;

Care este starea logica a iesirilor unui DCD zecimal cu iesiri active pe zero logic, daca pe intrarile
de selectie se aplica codul DCBA=0101 ? Se considera o scriere de la Yy spre Yo.

a) 1111101111; b) 1111011111; c)0000010000; d)1111111111;

Care este starea logica a iesirilor unui DCD zecimal cu iesiri active pe zero logic, daca pe intrarile
de selectie se aplica codul DCBA=1100 ? Se considera o scriere de la Y, spre Yo.

a) 1110111111; b) 1101111111; c)0001000000; d)1111111111;
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Pentru schemele din figura 3:

35.

Care este expresia algebrica a functiei F ?




b) F=(x, + x1+ X)X, + X, + X)X, + X1 + Xg) ;

C) F=X, X, - Xg+ Xy X+ Xg+ Xy X1+ Xq;

d) F=0x, +x,+ X)X, + X, + X )X, + X1+ Xp) ;

36. Care este expresia algebrica a functiei G ?

C) G =X, X1 -Xg+ Xy X1+ Xy, d) G =X, -X;-Xg+ X, X, Xg;

37. Care este expresia algebrica a functiei H ?

Q) H =X, +x,(x1+ X,); b) H =(xy + X, + X)X, + Xy + X)) ;

C) H=(x,+x,+ X )(X, + X1+ Xg); d) H=X, X, Xy + X, XXy ;

38. Care este tabelul de adevar complet pentru functia F ?

Xz X3 | F X2 Xy Xg| F Xy X3 %p| F X %3 %g| F
0 0 0] O 0 0 0] O 0 0 0|1 0 0 0]1
0 0 1] 0 0 0 110 0 0 10 0 0 1|1
0 1 0 1 0 1 0]1 0 1 o]o 0 1 0)]o0
0 1 1] 0 0 1 1|1 0 1 1|1 0 1 1|1
1 0 0O 1 1 0 0|0 1 0 o1 1 0 00
1 0 1 1 1 0 1|1 1 0 1|1 1 0 1]0
1 1 0] 0 1 1 0|0 1 1 01 1 1 0o]1
1 1 1] 0 1 1 1|0 1 1 1|0 1 1 11
a) b) c) d)
39. Care este tabelul de adevar complet pentru functia G ?
X2 X Xg| G Xz Xy Xpg| G X2 X3 Xp| G Xz X3 Xo| G
0 0 0] 0 0 0 0 1 0 0 o]0 0 0 0]1
0 0 1 1 0o 0 1 1 0 0 1]0 0 0 1]0
0 1 0]0 0 1 0] 0 0 1 01 0 1 0]1
0 1 1]0 0 1 1] 0 0 1 1|1 0 1 1|1
1 0 0| O 1 0 0|0 1 0 01 1 0 01
1 0 1|0 1 0 1|0 1 0 111 1 0 111
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 o]0 1 1 o]0
1 1 1|0 1 11 1 1 1 1]0 1 1 111
a) b) c) d
N ¥,
Pentru schemele din figura 4: =
' —,
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40. Care este expresia algebrica a functiei y, ? 2 D—'L:D—
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D) Vo =X, X, - X+ X, Xy - X 5 )
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41. Care este expresia algebrica a functiei y3 ?

X, (X + X0) 5

Q) V3 =Xy Xy Xo+ Xy X1+ Xy,

b) ¥3 =(x, + X1+ Xg)- (X, + X, + X))

2.7 %
Fig. 4




C) V3 =(xXy X1 X)) (X5 X1~ Xp);
d) vz =(x, + X+ X0) + (X, + X1 + Xg);

42. Care este expresia algebrica a functiei y, ?

a) ¥, =0;

D) Vyu=X5 X, - Xg+ Xy Xy Xg+ Xy X1+ Xy
C) ¥4 =Xy Xy Xg+ Xy Xy Xg+ X+ Xy * Xo
d) y,=1;

43. Care este expresia algebrica a functiei ys ?

a) V5 =0;

b) ¥s = (X + X, + X)X, + X1 + X)) ;
C) Vs =Xp X1 Xg+ Xy Xy Xg;

d) ys =1,

44, Care este expresia algebrica a functiei Y, ?

a) ¥o=0; b) yo=1;¢) ¥o=x,d) ¥Vo=Xp;

45

46.

47,

48.

49,

. Care este ecuatia latch-ului asincron cu porti NAND? Intrarile sunt active pe zero logic si sunt
notate prin S , respectiv R .

2 Q°=5-0+5-Q:b) Q" =5+R-Q; ) Q" =5+R-Q;) Q" =5-Q+R-Q;

Care este ecuatia latch-ului asincron cu porti NOR? Intrarile sunt active pe unu logic si sunt notate
prin S, respectiv R .

) Q'=5-Q+5-Q:b)Q =R(5+Q); ) Q' =5+R-Q;d) Q" =5-Q+R-Q;
Care este ecuatia functionala a bistabilului de tip T ?
Q' =T -Q+T-Q: D Q =T+Q; Q@ =T+Q; ) Q" =T-Q+7-Q;
Care este ecuatia functionala a bistabilului de tip JK ?
) Q =(J+K)Q; ) Q" =T-Q+K-Q; Q" =J-Q+K-Q; d) Q" =(J+K)-Q;
Care este principalul avantaj al unui numarator sincron in raport cu unul asincron de aceeasi
capacitate?
a) Nu prezinta niciun avantaj;
b) Are o schema internd mult mai complexa;

¢) Nu apar stari intermediare nedorite;

d) Are intrare de stergere;




50. Care este diferenta dintre un automat de tip Mealy si unul de tip Moore ?

a) Nu exista nicio diferenta;
b) Iesirile automatului Mealy pot fi influentate n mod direct de citre intrari;
¢) Automatul Mealy nu are elemente de memorie;

d) Automatul Mealy nu are intrare de ceas;

51. Cati bistabili sunt necesari pentru a realiza un numarator binar asincron cu 128 stari distincte?
a)128; b)3; ¢)2'%; d) log,(128);

52. Cum se defineste factorul de umplere al unui semnal digital?

a) Factorul de umplere este egal cu durate nivelului de unu logic;

b) Factorul de umplere este dat de raportul dintre durate nivelului de unu si perioada
semnalului digital;

¢) Factorul de umplere este inversul perioadei semnalului digital;

d) Factorul de umplere este egal cu durate nivelului de zero logic;

53. Ce valoare are factorul de umplere (notat prin 8), daca ultimul divizor din lantul de divizare a fost
un divizor cu 2?

a) Nu poate fi calculat; b) 6=0,5 €)6=0,2 d)6=0,8

54. Cum se poate configura un bistabil de tip D pentru a realiza o divizare cu doi a frecventei
semnalului aplicat pe intrarea de ceas ?

| out in
o Q > v —p gl D Q . out D O . out

in —=—pCK 6_ in =Pk 6_ in =K 6 L bk 6_"'

y

a) b) c) d)

55. Cum se poate configura un bistabil de tip T pentru a realiza o divizare cu doi a frecventei
semnalului aplicat pe intrarea de ceas ?

out out in
m_ 17T Q= T Q out T O out

n =K 5 in —=—pCK 6

- in—=—5cK gld —PCK G-

a) b) ©) ]

56. Cum se poate configura un bistabil de tip JK pentru a realiza o divizare cu doi a frecventei
semnalului aplicat pe intrarea de ceas ?

t ' out ‘o' in out
1 Q ]—)—0“ —— |, out | ¢

in CcK in CK in CK RS CK
Lk Q- K QF K Qf K QF

[
o
[N

lol

_
o]

a) b) ©) )]




57. Care este schema prin care se obtine un bistabil JK pornind de la un bistabil de tip T?

K K 3 3
T Q Q 5 T Q Q K T Q Q K T Q Q
1
ax—Ip™ Q ak—sT T —0 ak—I 7™ 9—3 ck—I P Q

a) b) 9] d)

=]
=]

58. Care este schema prin care se obtine un bistabil JK pornind de la un bistabil de tip D?

K
J ]
‘ D Q Q. D O Q D Q—Q D q Q
3
3les .= oK §lesg 5
ck—TP* Q>3 ak—T 1% 9—2 ak—T " 9rr>a ak—s P Q
<)

a) b) d)

~

—

21

59. Care este schema prin care se obtine un bistabil T pornind de la un bistabil de tip JK?

T i
—>—I_J oo l—l—J . T_>—|_J I T oo
CLK—=—7pCK CLK—=>—pCK CLK——DCK CLK CK
p— K Qf—q Tk Qf-qQ e Ql=—q K Q=@
a) b) 0 d)

60. Care este schema prin care se obtine un bistabil T pornind de la un bistabil de tip D?

T >0 oHs0o >0 o o T D qr=>q T D Q>0
OK———PCK Q—-0 aKk—->—DC&K G20 oK ok g a3 ksl Kk g g

2) b) ©) d)

61. Care este schema prin care se obtine un bistabil D pornind de la un bistabil de tip JK?

D
1 Q=0 D ] QAP0 ] QF-Q D—=—J1 QpF=Q
CLK D CK PCK &) CK, CLK—=—PCK
K Q=0 K Qp>-Q D — K Qp-0Q g—K QpF-Q
CLK— CLK—=>
a) b} c) d)

62. Care este schema prin care se obtine un bistabil D pornind de la un bistabil de tip T?

Toer=e T OO0 TP oMo DT oHso

ak—sT T Q>0 ak—>T1* U7 aks——K a7  ck>—DK glo3

2

a) b) <) 4

63. Ce intelegeti prin umplerea unui numarator BCD pe o decada?

a) trecerea prin starea 1001;
b) trecerea prin starea 1111,
c) trecerea prin starea 0000;

d) numarator BCD nu poate fi umplut;

10




64. Cate numaratoare zecimale sunt necesare pentru a construi un numarator BCD cu 1000 de stari
distincte?

a) 100; b) 3; c) 4; d) 10;

65. La intrarea de ceas a unui numarator binar se aplica un semnal digital cu frecventa de 100kHz. Care
este frecventa semnalului de la iesirea Qs a numaratorului ?

100 100 100 100
———kHz - —kHz - ———kHz - —kHz -
2) 3 » b 8 ' ) 4 ’ d) 16 '

66. La intrarea de ceas a unui numarator binar se aplica un semnal digital cu frecventa de S00kHz. Care
este frecventa semnalului de la iesirea Q4 a numaratorului ?
100 100 100
a) Tk/—/z ;b) (4x100)4Hz ; C) EkHz ;d) EkHZ ;

67. Ce operatie aritmetica se efectueaza daca continutul unui registru se deplaseaza spre dreapta cu 3
pozitii (sensul deplasarii este de la Q0 spre Q3) ?

a) impartire cu 8 ; b) scadere cu3; c)adunarecu8; d)inmultire cu 8§;

68. Ce operatie aritmetica se efectueaza daca continutul unui registru se deplaseaza spre stanga cu 3
pozitii (sensul deplasarii este de la O3 spre Q0) ?

a) impartire cu 8 ; b) scadere cu3; c¢)adunarecu8; d)inmultire cu §;

Numarator binar asincron Numarator binar asincron Numarator binar asincron

o 1 1

e “[HA

0 N

LT a| [ L]
m

"

J e
J o

L cx_ [
[T a

L oD CcK
LT &

=1l

. —5- Div_Out
L——>- Div_0ut

Div_Out

Fig. 5
Pentru divizoare de frecventa realizate cu numaratoare binare asincrone (similare celor din figura 5) se cer:

69. Care din schemele din figura 5 realizeaza o divizare cu 6 a frecventei semnalului de intrare ?

a) schema din figura a) ; b) schema din figura b); c¢) schema din figura c); d) niciuna;

70. Care este factorul de divizare in frecventa (notat prin J), pentru prima schema din figura 5?

a)6=0,5 b)56=0,2 c)6=0,8 d) nu se poate calcula

11




71. Care graf de tranzitie din figura 6 reflecta functionarea unui automat Mealy?

a) niciunul; b) schema din figura 6b); c) schema din figura 6c); d) schema din figura 6d);
72. Cate intrari are automatul din figura 6d?

a) 2 intrari; b) o intrare; c¢) 9 intrari; d) 4 intrari;
73. Cate iesiri are automatul din figura 6a?

a) o iesire; b) 2 iesiri; c) 4 iesiri; d) nu se poate afla din analiza grafului;
74. Cate variabile de stare are automatul din figura 6d?

a) o variabila de stare; b) trei variabile de stare; c) doua variabile de stare; d) nu se poate afla din
analiza grafului;

75. Cate stari distincte are automatul din figura 6a?

a) o stare; b) trei stari; c) doua stéri; d) patru stari;

o
|

3 >—
.ICK QJ o Jcn Q ! — » a __)D__’:K 5 _D_

b)

a)

Fig. 7

76. Care afirmatie este adevarata pentru automatul din figura 7b?

a) automat Moore cu doua intrari si doua iesiri;
b) automat Moore cu o intrare si doud iesiri;
¢) automat Mealy cu doud intrari si doua iesiri;

d) automat Mealy cu o intrare si doua iesiri;

12




77. Care afirmatie este adevarata pentru automatul din figura 7a?
a) automat Moore cu doua intrari si doua iesiri;

b) automat Moore cu o intrare §i o iesire;
C) automat Mealy cu doua intrari si doua iesiri;

d) automat Mealy cu o intrare i o iesire;

78. Cate iesiri are automatul din figura 7b)?

a) o iesire; b) 2 iesiri; c) 4 iesiri; d) nu se poate afla din analiza schemei logice;

79. Céte variabile de stare are automatul din figura 7b)?

a) 2 variabile de stare;
b) o singura variabila de stare;
C) 4 variabile de stare;

d) nu se poate afla din analiza schemei logice;

80. Care ar putea fi numarul maxim de stari distincte pentru automatul din figura 7a?

a) 2 stari distincte;
b) 8 stari distincte;
¢) 4 stari distincte;

d) nu se poate afla din analiza schemei logice;
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Disciplina Circuite electronice fundamentale

1.

La un amplificator cu tranzistor bipolar in conexiunea emitor comun, pe schema de
curent alternativ, iesirea este intre:

a) baza si masa;

b) emitor si masa;

C) colector si masa;

d) poarta si masa.

La un amplificator cu tranzistor bipolar in conexiunea sarcina distribuita, pe schema
de curent alternativ, sarcina este conectata intre:

a) baza si masa;

b) emitor si masa si colector si masa;

C) colector si baza;

d) intrare si iesire.

La un amplificator cu tranzistor bipolar in conexiunea colector comun, pe schema de
curent alternativ, sarcina este conectata intre:

a) bazd si masa;

b) emitor si masa;

c) colector si masa;

d) drena si colector.

La un amplificator cu tranzistor bipolar in conexiunea bazi comuna, pe schema de
curent alternativ, sarcina este conectata intre:

a) baza si masa;

b) emitor si masa;

C) colector si masa;

d) bornele de alimentare ale amplificatorului (+Vcc si masa).

La un amplificator cu tranzistor cu efect de camp cu poarta jonctiune (TEC-J) in
conexiunea sursa comuni, pe schema de curent alternativ, sarcina este conectata intre:
a) poarta si masa;

b) colector si masa;

C) sursa si masa;

d) drena si masa.

La un amplificator cu tranzistor cu efect de camp cu poarta jonctiune (TEC-J) in
conexiunea drend comuna, pe schema de curent alternativ, sarcina este conectata intre:
a) drend si masa;

b) colector si masa;

C) sursa si masa;

d) sursa de semnal si masa.

La un amplificator cu tranzistor cu efect de camp cu poarta jonctiune (TEC-J) in
conexiunea poarta comuni, pe schema de curent alternativ, sarcina este conectata intre:
a) sursa si masa;

b) emitor si masa;

C) catod si masa;

d) drena si masa.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

La un amplificator cu tranzistor cu efect de camp cu poarta jonctiune (TEC-J) in
conexiunea sarcina distribuita, pe schema de curent alternativ, sarcina este conectata
intre:

a) colector si masa;

b) emitor si masa;

C) sursa si masa si drend si masa,

d) poarta si masa.

Un amplificator cu amplificarea in tensiune negativa, a, < 0 se poate realiza folosind un
tranzistor bipolar Tn conexiunea:

a) colector comun;

b) emitor comun;

€) baza comuna;

d) poarta comuna.

Care din etajele de amplificare de mai jos are rezistenta mare de intrare:
a) etaj de amplificare cu TB in conexiunea colector comun;

b) etaj de amplificare cu TB in conexiunea emitor comun;

C) etaj de amplificare cu TB in conexiunea baza comuna;

d) etaj de amplificare cu TEC-J in conexiunea poarta comuna.

Care din etajele de amplificare de mai jos are rezistenta micéa de intrare:
a) etaj de amplificare cu TB in conexiunea colector comun;

b) etaj de amplificare cu TB in conexiunea emitor comun;

C) etaj de amplificare cu TB in conexiunea baza comuna;

d) etaj de amplificare cu TB in conexiunea sarcina distribuita.

Care din etajele de amplificare de mai jos are amplificare mare in tensiune:
a) etaj de amplificare cu TB in conexiunea colector comun;

b) etaj de amplificare cu TB in conexiunea emitor comun;

C) etaj de amplificare cu TB in conexiunea repetor pe emitor;

d) etaj de amplificare cu TB in conexiunea sarcina distribuita.

Care din etajele de amplificare de mai jos are amplificare mare in tensiune:
a) etaj de amplificare cu TEC-MOS in conexiunea drena comun;

b) etaj de amplificare cu TEC-MOS in conexiunea repetor pe sursa;

c) etaj de amplificare cu TEC-MOS in conexiunea sarcina distribuita;

d) etaj de amplificare cu TEC-MOS in conexiunea sursa comuna.

Care din etajele de amplificare de mai jos are amplificare in tensiune unitara:
a) etaj de amplificare cu TEC-MOS in conexiunea poartd comuna;

b) etaj de amplificare cu TEC-MOS in conexiunea repetor pe sursa;

c) etaj de amplificare cu TEC-MOS in conexiunea sarcina distribuita;

d) etaj de amplificare cu TEC-MOS in conexiunea sursa comuna.

Care din etajele de amplificare de mai jos are amplificare in tensiune unitara:
a) etaj de amplificare cu TB in conexiunea colector comun;

b) etaj de amplificare cu TB in conexiunea emitor comun;

C) etaj de amplificare cu TB in conexiunea baza comuna;

d) etaj de amplificare cu TB in conexiunea sarcina distribuita.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Care din etajele de amplificare de mai jos are rezistenta mica de iesire:
a) etaj de amplificare cu TEC-MOS in conexiunea drena comun;

b) etaj de amplificare cu TEC-J in conexiunea sursa comuna;

c) etaj de amplificare cu TEC-MOS in conexiunea sarcina distribuita;
d) etaj de amplificare cu TEC-MOS in conexiunea sursa comuna.

Care din etajele de amplificare de mai jos are rezistenta mica de iesire:
a) etaj de amplificare cu TB in conexiunea colector comun;

b) etaj de amplificare cu TB in conexiunea emitor comun;

C) etaj de amplificare cu TB in conexiunea baza comuna;

d) etaj de amplificare cu TEC-J in conexiunea sursa comuna.

Care din etajele de amplificare de mai jos are amplificare in curent unitara:
a) etaj de amplificare cu TB in conexiunea colector comun;

b) etaj de amplificare cu TB in conexiunea emitor comun;

c) etaj de amplificare cu TB in conexiunea baza comuna;

d) etaj de amplificare cu TB in conexiunea sarcina distribuita.

Daca asupra unui amplificator se aplicd o reactie negativa, atunci:
a) amplificarea si banda de frecventa scad,;

b) amplificarea si banda de frecventa cresc;

c) amplificarea scade si banda de frecventa creste;

d) amplificarea creste si banda de frecventa scade.

Dacé asupra unui amplificator se aplicd o reactie negativa de tip serie la intrare si
paralel la iesire, atunci:

a) rezistenta de intrare si cea de iesire Cresc;

b) rezistenta de intrare si cea de iesire scad,;

C) rezistenta de intrare scade si rezistenta de iesire creste;

d) rezistenta de intrare creste si rezistenta de iesire scade.

Daca asupra unui amplificator se aplica o reactie negativa de tip serie la intrare si serie
la iesire, atunci:

a) rezistenta de intrare si cea de iesire cresc;

b) rezistenta de intrare si cea de iesire scad;

C) rezistenta de intrare scade si rezistenta de iesire creste;

d) rezistenta de intrare creste si rezistenta de iesire scade.

Daca asupra unui amplificator se aplicd o reactie negativa de tip paralel la intrare si
serie la iesire, atunci:

a) rezistenta de intrare si cea de iesire cresc;

b) rezistenta de intrare si cea de iesire scad,

C) rezistenta de intrare scade si rezistenta de iesire creste;

d) rezistenta de intrare creste si rezistenta de iesire scade.

Dacd asupra unui amplificator se aplicd o reactie negativd de tip paralel la intrare si
paralel la iesire, atunci:

a) rezistenta de intrare si cea de iesire cresc;

b) rezistenta de intrare si cea de iesire scad;

C) rezistenta de intrare scade si rezistenta de iesire creste;

d) rezistenta de intrare creste si rezistenta de iesire scade.
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Pentru circuitul din fig. 24 reactia negativa este de tipul:
a) paralel la intrare si paralel la iesire;

b) paralel la intrare si serie la iesire;

C) serie la intrare si paralel la iesire;

d) serie la intrare si serie la iesire.

Pentru circuitul din fig. 25 reteaua de reactie negativa este
formata din: Vi
a) RisiRy;

b) Rz;

¢) Re; Fig. 24-25
d) Circuitul nu are reactie negativa.

Pentru circuitul din fig. 26 reactia negativa este de tipul:
a) paralel la intrare si paralel la iesire;

b) paralel la intrare si serie la iesire;

C) serie la intrare si paralel la iesire;

d) serie la intrare si serie la iesire.

(C este Co)

Pentru circuitul din fig. 27 reteaua de reactie negativa
este formata din:
a) Ry;

b) Re; . L Fig. 26-27
C) circuitul nu are reactie negativa,

d) Rc.
(C este Co0)

Pentru circuitul din fig. 28 reactia negativa este de
tipul:

a) paralel la intrare si paralel la iesire;

b) paralel la intrare si serie la iesire;

C) serie la intrare si paralel la iesire;

d) serie la intrare si serie la iesire.

VCC

Pentru circuitul din fig. 29 reteaua de reactie negativa
este formata din:

a) Ry;

b) Rs;

C) R5 §| Ro:

d) Rs.

(C este Co0)

Pentru circuitul din fig. 30 reactia negativa este de tipul:
a) paralel la intrare si paralel la iesire;

b) paralel la intrare si serie la iesire;

C) serie la intrare si paralel la iesire;

d) serie la intrare si serie la iesire.

(Cy si Cy sant Coo)
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

Pentru circuitul din fig. 31 reteaua de reactie negativa este formata din:
a) R4

b) Rs §| Re

¢) Rs;

d) Ra.

(Cy si Cy sant Coo)

Se considera un amplificator de tensiune cu ay = 1000. Asupra sa se aplica o reactie
negativa, functia de transfer a retelei de reactie fiind, f, = 0,1. Se cere amplificarea in
tensiune a circuitului cu reactie negativa.

a) 9,9;

b) 42,5;

c) 10000;

d) 99.

Se considera un amplificator de tensiune cu a, = 10000. Asupra sa se aplicd o reactie
negativa, functia de transfer a retelei de reactie fiind, f, = 0,01. Se cere amplificarea in
tensiune a circuitului cu reactie negativa.

a) 42,5;

b) 9,9;

c) 99;

d) 1000000.

Se considera un amplificator de tensiune cu a, = 10°. Asupra sa se aplicd o reactie
negativa, functia de transfer a retelei de reactie fiind, f, = 107, Se cere amplificarea in
tensiune a circuitului cu reactie negativa.

a) 777,

b) 100;

c) 9;

d) 990.

Ce tip de reactie (serie/paralel la intrare, serie/paralel la iesire) se aplica unui
amplificator de tensiune? (Nu uitati ca un amplificator ideal de tensiune are Rj — si R,
— 0).

a) serie la intrare si serie la iesire;

b) serie la intrare si paralel la iesire;

C) paralel la intrare si serie la iesire;

d) paralel la intrare si paralel la iesire.

Ce tip de reactie (serie/paralel la intrare, serie/paralel la iesire) se aplicd unui
amplificator de curent? (Nu uitati ca un amplificator ideal de curent are R;j —0 si R, —
).

a) serie la intrare si serie la iesire;

b) serie la intrare si paralel la iesire;

C) paralel la intrare si serie la iesire;

d) paralel la intrare si paralel la iesire.
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Ce tip de reactie (serie/paralel la intrare, serie/paralel la iesire) se aplicd unui
amplificator transimpedanta? (Nu uitati ca un amplificator ideal transimpedanta are R;
—0si Ry — 0).

a) serie la intrare si serie la iesire;

b) serie la intrare si paralel la iesire;

C) paralel la intrare si serie la iesire;

d) paralel la intrare si paralel la iesire.

Ce tip de reactie (serie/paralel la intrare, serie/paralel la iesire) se aplicd unui
amplificator transadmitanta? (Nu uitati cad un amplificator ideal transadmitantd are R;
—00 si Ry — OO).

a) serie la intrare si serie la iesire;

b) serie la intrare si paralel la iesire;

C) paralel la intrare si serie la iesire;

d) paralel la intrare si paralel la iesire.

Se considera o retea Wien in care Ry = Ry = 1kQ 51 C; = C, = 100 nF. Sa se calculeze
frecventa de rezonanta, f; a retelei Wien.

a) 10 kHz;

b) 100 Hz;

c) 1,9 MHz;

d) 1,6 kHz.

Se considera o retea Wien in care R; = Ry = 16 kQ si C; = C; = 10 nF. Sa se calculeze
frecventa de rezonants, f, a retelei Wien.

a) 1 kHz;

b) 200 Hz;

c) 2 MHz;

d) 16 kHz.

Pentru un oscilator cu retea Wien cu frecventa de oscilatie, f, = 1 kHz se cunoaste
valoarea rezistentei pentru rezistoarele din reteaua Wien Ry = Ry = 16 kQ. Sa se calculeze
valoarea capacitdtii celor doud condensatoare din reteaua Wien, C; =Cy =7 .

a) 1 uF;

b) 10 nF;

c) 1,2nF;

d) 123 pF.

Reteaua Wien se utilizeaza la:

a) oscilatoarele Colpitts;

b) oscilatoarele Hartley;

C) oscilatoarele de audiofrecventa;

d) stabilizatoarele electronice de tensiune.

La un oscilator armonic cu retea Wien, frecventa de oscilatie depinde de:
a) tensiunea de alimentare, +Vcc;

b) reteaua Wien;

c) punctul static de functionare al tranzistoarelor din amplificator;

d) panta primului tranzistor din amplificator.
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44,

45.

46.

471.

48.

49,

50.

51.

Reteaua Wien este formata din:
a) bobine si diode;

b) condensatoare si bobine;

C) termistoare si varistoare;

d) rezistoare si condensatoare.

Oscilatoarele RC se utilizeaza:

a) la frecvente din gama 1 GHz-20 GHz;

b) la frecvente mai mici de 100 kHz;

c) la frecvente din gama 100 MHz- 250 MHz;
d) la frecvente din gama 500 MHz- 1 GHz.

Oscilatoarele Colpitts si Hartley se utilizeaza ca:
a) oscilatoare de microunde;

b) oscilatoare de audiofrecventa;

C) oscilatoare de radiofrecventa;

d) oscilatoare cu frecventd mai mica de 20 Hz.

Utilizarea cristalului de cuart in oscilatoarele Colpitts si Hartley:
a) determina scaderea preciziei frecventei de oscilatie;

b) permite limitarea amplitudinii de oscilatie;

C) permite un reglaj in limite largi pentru frecventa de oscilatie;
d) determina cresterea preciziei frecventei de oscilatie.

Oscilatoarele Colpitts si Hartley sunt oscilatoare in trei puncte deoarece:

a) frecventa de lucru poate lua doar trei valori distincte;

b) proiectarea lor se face in trei etape;

c) schema de curent alternativ are trei noduri;

d) punctul static de functionare al tranzistorului poate fi, in mod aleatoriu, in unul din
cele trei puncte posibile.

Pentru un oscilator Colpitts se cunoaste: C; = 500 pF, C, =20 pF si L = 100 nH. Sa se
calculeze frecventa de oscilatie.

a) 104,5 kHz;

b) 970 Hz;

c) 114,8 MHz;

d) 2,43 GHz.

Pentru un oscilator Hatley se cunoaste: L; = 180 nH, L, =20 nH si C = 100 pF. Sa se
calculeze frecventa de oscilatie.

a) 104,5 kHz;

b) 970 Hz;

c) 1,14 GHz;

d) 35,6 MHz.

La un oscilator Colpitts reteaua de reactie este formata din:
a) o dioda si doua rezistoare;

b) doua rezistoare si un condensator;

C) o bobina si doua condensatoare;

d) un tranzistor bipolar si doua tranzistoare cu efect de cimp.
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52.

53.

54.

55.

56.

S57.

58.

La un oscilator Hartley reteaua de reactie este formata din:
a) o dioda si doua rezistoare;

b) doua rezistoare si un condensator;

) doua bobine si un condensator;

d) doua rezistoare si un varistor.

Pentru un oscilator armonic cu reactie pozitiva, functia de transfer a amplificatorului este
notatd cu A, iar functia de transfer a retelei de reactie pozitiva este notata cu . Cu aceste
notatii, conditia de oscilatie Barkhausen este:

Q) BA=2;

by BA=1;

C)BA <<1;

d)BA <0,5.

Pentru un oscilator armonic cu reactie pozitiva, functia de transfer a amplificatorului este
notatd cu A, iar functia de transfer a retelei de reactie pozitiva este notata cu . Cu aceste
notatii, conditia de amorsare este:

a) BA=0,707;

by BA=1,

C)BA >1;

d) BA <0,5.

Pentru un oscilator armonic cu reactie pozitiva, functia de transfer a amplificatorului este
notatd cu A, iar functia de transfer a retelei de reactie pozitiva este notata cu . Cu aceste
notatii, conditia de oscilatie Barkhausen pentru amplitudine (amplitudinea si se pastreze
dupa ce semnalul parcurge bucla de reactie pozitiva) este:

a) Bl |Al =0,707;
b) IBIIA] =1;
c) BIIA[ >1;

d) eat ¢ =0, 27, 4, ....

Pentru un oscilator armonic cu reactie pozitiva, functia de transfer a amplificatorului este
notata cu A, iar functia de transfer a retelei de reactie pozitiva este notata cu 8. Cu aceste
notatii, conditia de oscilatie Barkhausen pentru faza este:

a) At @ <m;

b) 1Bl 1Al =1;

C) oat 8 =0, 27, 4m, ....;

d) pat eg=T;

Elementele de circuit: ry, 1y, I, si generatorul de curent comandat in tensiune, de valoare
OmVbe apartin:

a) modelului cu parametrii hibrizi al tranzistorului bipolar, valabil la semnal mic;

b) modelului TEC-J, valabil la semnal mic;

¢) modelului natural al tranzistorului bipolar, valabil la semnal mic;

d) modelului TEC-MOQOS, valabil la semnal mic.

Parametrii: hie, hte, Noe si hre apartin:

a) modelului cu parametrii hibrizi al tranzistorului bipolar, valabil la semnal mic;
b) modelului TEC-J, valabil la semnal mic;

¢) modelului natural al tranzistorului bipolar, valabil la semnal mic;

d) modelului TEC-MOQS, valabil la semnal mic.
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Pentru un tranzistor bipolar polarizat in regim activa normal (RAN) se cunoaste curentul
de colector: Ic =2 mA. Sa se calculeze panta de semnal mic a tranzistorului, gm.

a) 1,6 mA/V;

b) 400 mA/V;

c) 80 mA/V;

d) 10 A/V.

Pentru un tranzistor bipolar polarizat in regim activd normal (RAN) se cunoaste curentul
de colector, Ic = 4 mA si factorul de amplificare in curent in conexiunea emitor comun,
Br = 200. Sa se calculeze parametrul dinamic de semnal mic, .

a) 10,4 Q;

b) 250 Q;

c) 1,25 kQ;

d) 40 kQ.

Pentru un tranzistor bipolar polarizat in regim activa normal (RAN) se cunoaste curentul
de colector, Ic = 1 mA si parametrul dinamic, hs = 400. Sa se calculeze parametrul
dinamic de semnal mic, hje.

a) 10 kQ;

b) 250 Q;

c) 1,5kQ;

d) 180 kQ.

Consideram doua tranzistoare bipolare, T1si T, in configuratie Darlington, pentru care g
=200 si B2 = 50. Se cere Pep pentru configuratia Darlington.

a) 10250;

b) 250;

c) 4;

d) 2500.

Rolul unui stabilizator electronic de tensiune continua este:
a) sa amplifice tensiunea aplicata pe intrarea sa;

b) sa elimine componenta medie aplicata pe intrarea sa;

C) sa furnizeze la iesire o tensiune cat mai constanta;

d) sa@ moduleze in amplitudine tensiunea aplicata la intrare.

Intr-un stabilizator electronic de tensiune continua, referinta de tensiune poate fi:
a) un rezistor;

b) o bobina;

) o dioda Zenner;

d) un termistor.

Intr-un stabilizator electronic de tensiune continua, referinta de tensiune poate fi:
a) un rezistor;

b) o bobina;

C) o baterie;

d) un termistor.
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66.

67.

68.

69.

70.

Care este rolul referintei de tensiune intr-un stabilizator electronic de tensiune continua?
a) sa limiteze frecventa de oscilatie;

b) sa ofere o tensiune constanta;

C) sa limiteze curentul de sarcina;

d) sa micsoreze rezistenta de iesire.

Un circuit electronic are patru borne: doud borne de alimentare si doud borne de iesire.
Tensiunea de iesire este sinusoidald. Ce functie realizeaza circuitul?

a) amplificator;

b) redresor mono alternanta;

c) oscilator armonic;

d) stabilizator electronic de tensiune continua.

Care din urmatoarele circuitele electronice au si retea de reactie negativd si retea de
reactie pozitiva?

a) amplificatorele;

b) redresoarele mono alternanta;

c) oscilatoarele armonice;

d) stabilizatoarele electronice de tensiune continua.

Un circuit electronic are patru borne: doua borne de intrare si doud borne de iesire.
Tensiunea de intrare este: v =20V £ 2 V. Tensiunea de iesire este: vo = 12V £ 2 mV. Ce
functie realizeaza circuitul?

a) amplificator,;

b) redresor mono alternanta;

c) oscilator armonic;

d) stabilizator electronic de tensiune continua.

Un circuit electronic are patru borne: doud borne de intrare si doud borne de iesire.
Tensiunea de intrare este: v; = 220v/2 sin(250t). Tensiunea de iesire este: vo = 16V +
2 V. Ce functie realizeaza circuitul?

a) amplificator;

b) redresor cu filtru;

c) oscilator armonic;

d) stabilizator electronic de tensiune continua.
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Disciplina Circuite integrate analogice

Pentru schemele din figura 1, se considera: lgg=1mA , Vge=0,6V, =200, ry=co.
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Fig.1

1. Care este schema cu cea mai mare amplificare in tensiune pe modul diferential (Ad)?
a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c¢); d) schema din figura d);
2. Care este schema cu cea mai mica amplificare in tensiune pe modul diferential (Ad) ?
a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c¢); d) schema din figura d);
3. Care este schema cu cea mai mare rezistenta de intrare pe modul diferential (Rid) ?
a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c¢); d) schema din figura d);
4. Care este schema cu cea mai slaba rejectie a modului comun?
a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c¢); d) schema din figura d);
5. Care este schema cu comportare liniara pentru cel mai mare domeniu al tensiunilor de intrare?
a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c¢); d) schema din figura d);
6. Care este modulul amplificarii diferentiale pentru schema din Fig. 1b ?
a) ®50V/V ; b) =200V/V; c)=~100V/V; d)~400V/V;
7. Care este modulul amplificarii diferentiale pentru schema din Fig. 1c ?
a) ~10V/IV; Db) =100V/V; c)=~20V/V; d)=200V/V;
8. Ce valoare are rezistenta de intrare pe modul diferential pentru schema din Fig. 1b ?
a) ~10kQ; b) = 20kQ;  c) ~bkQ; d) ~200kQ;
9. Ce valoare are rezistenta de intrare pe modul diferential pentru schema din Fig. 1c ?
a) ~220kQ2; b) ~110kQ;  c¢) ~2kQ; d) ~440kQ;
10. Care este puterea disipata de schema din figura Fig. 1c ?
a) 30mw; b) 15mw;  ¢) 300mW; d) 150mw;
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Pentru schemele din figura 2, se considera: Vge=0,6V, B=c0, ry=cx.

o]} az a1 Q2

Fig. 2

10. Pentru Fig. 2a se cere valoarea rezistentei R, pentru a obtine 1;=60pA.
a) 5kQ; b) 100kQ; ) 20kQ; d) 10kQ;

11. Pentru Fig. 2b se cere valoarea rezistentei R, pentru a obtine 1;=120uA.
a) 5kQ; b) 100kQ;  c) 20kQ; d) 10kQ;

12. Pentru Fig. 2d se cere valoarea rezistentei R, pentru a obtine 1,=30uA
a) 5kQ; b) 100kQ;  c) 20kQ; d) 10kQ;

13. Pentru Fig. 2a se cere valoarea curentului de colector prin tranzistorul Q2 in ipoteza ca R; =20kQ ?
a) 190uA; b) 1,9mA; ¢) 220 pA;  d) 2,2mA;

14. Pentru Fig. 2b se cere valoarea curentului de colector prin tranzistorul Q2 in ipoteza ca R; =20kQ ?
a) 470uA; b) 0,44mA; )220 uA;  d) 4,7mA;

15. Pentru Fig. 2d se cere valoarea curentului de colector prin tranzistorul Q3 in ipoteza ca R; =10kQ ?
a) 2,2mA;  b)1,9mA; c) 220 uA; d) 190pA;

Pentru schemele din figura 3, in ipoteza ca Ipp=0,5mA si A=0, raspundeti la urmatoarele intrebari:

( Atentie la modul in care se face iesirea din diferential!)

——oc + 15V AV R1 e e
- : R2
R1 3 R2 - 3 pa 10K % 10K M3 M4
10K T 10K J ——o
] J/v" o] J,V" [ llvu oM m J/Vu
VIDL M1 M2 | . V'D\L M1 M2 | VmL e S Mz| - VIDL -
o—-1 o— o
Zrs E%lDD 63 EB,
. —15v ey Iop 1oy 0D_ 0y
b) e
a) c) d)
Fig. 3

16. Care este schema cu cea mai slaba rejectie a modului comun (RMC)?
a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c); d) schema din figura d);
17. Care este schema cu cea mai mica amplificare in tensiune pe modul diferential (Ad)?

a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c); d) schema din figura d);
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18. Care este modulul amplificarii diferentiale pentru schema din Fig. 3¢ ?

a) ~100V/V ; b) ~10V/V; c)~20V/V; d) ~200V/V;

19. Care este schema cu cea mai mare amplificare in tensiune pe modul diferential (Ad) ?

a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c¢); d) schema din figura d);

20. Care este puterea disipata de circuitul din Fig. 3b ?

a) 30mw; b) 156mwW;  ¢) 300mW; d) 150mw;

21. Care este schema cu cel mai mare domeniu de comportare liniara fatd de tensiunea de intrare ?

a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c); d) schema din figura d);

Pentru circuitele din figura 4 (reprezentand oglinzi de curent sau surse de curent), se considera Vcc=6V si tranzistoare

caracterizate prin: $=100, Vg=0,6V si V,=oo.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

+Vee
+Vee

b)

Fig. 4

Care schema reprezinta o sursa Widlar?

a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c¢); d) schema din figura d);
Care schema reprezinta o sursa Wilson?

a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c¢); d) schema din figura d);
Care schema reprezinta o oglinda simpla de curent?

a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c¢); d) schema din figura d);
Ce rol are tranzistorul Q3 din Fig. 4b ?

a) creste rezistenta interna a oglinzii de curent;

b) ajuta la obtinerea unui raport de oglindire cat mai apropiat de valoarea 1;
¢) reduce puterea disipata;

d) reduce dependenta curentului de referinta fata de variatiile Vec;

Care schemi poate fi folositd pentru generarea curentilor foarte mici (I<< Ipee)?

a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c¢); d) schema din figura d);

Pentru schema din Fig. 4a, considerand g infinit, se cere valoarea rezistentei R pentru a obtine
16=200uA;

a) 2,7kQ; b) 2,4kQ;  ¢) 27kQ; d) 24kQ;

Pentru schema din Fig. 4b, considerand g infinit, se cere valoarea rezistentei R pentru a obtine
10=200uA,

a) 2,7kQ; b) 24kQ;  c¢) 27kQ; d) 2,4kQ;

Pentru schema din Fig. 4c, considerand g infinit, se cere valoarea rezistentei R pentru a obtine
16=100uA;
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30.

31.

32.

33.

a) 2,7kQ; b)) 24kQ;  ¢) 27kQ; d) 2,4kQ;

In ipoteza ca tranzistoarele au S finit, se cere expresia algebrica a raportul de oglindire (Io/Irer), pentru
schema din Fig. 4a?

I O T B SR SRR Bt S B PR
T—— | per 2 REF |REF_£ p+1
Y s+ VS

In ipoteza ci tranzistoarele au f finit, se cere expresia algebrica a raportul de oglindire (Io/Irgr),
pentru schema din Fig. 4b?

a1, 1 b) 1o _ 1 ;0 I'O =1 d) 1
oer _1+£ I rer 14 2 REF loer £+ p+1
B(B+1) L p+2

In ipoteza ca tranzistoarele au S finit, se cere expresia algebrica a raportul de oglindire (Io/Irer), pentru
schema din Fig. 4c?

A, 1 b) lo . 1 Coo o1 d)

1
1+ IREF £+ﬂ+1
p(B+1) B B+2

I REF

14—3

. . | -
Care este schema cu cel mai slab raport de oglindire (raportul I_O mult diferit de valoarea unu )?
REF

a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c¢); d) schema din figura d);

Pentru circuitele din figura 5 (reprezentand oglinzi de curent sau surse de curent), se cer:

34.

35.

36.

37.

+ Vdd

+vdd +Vdd

@"REF 8"31 )
M4 :_"

I%
M6 M5
M2 M2 “:I

b) c) d)

Fig. 5.
Care este schema cu cea mai mare rezistenta interna?
a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c¢); d) schema din figura d);
Care este schema cu cea mai mica rezistenta interna?
a) schema din figura a); b) schema din figura b); c) schema din figura c); d) schema din figura d);
Care schema reprezinta o sursa Wilson?

a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c); d) schema din figura d);

Care schema reprezinta o sursa de curent de tip cascoda?
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a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c); d) schema din figura d);

38. Care schema reprezinta o sursa de curent de tip Sackinger?

a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c); d) schema din figura d);

39. Pentru care schema/scheme este adevarata relatia: lout = 0,5-Iref ?

a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c); d) schema din figura d);

40. Pentru care schema/scheme este adevarata relatia: lout = Iref ?

a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c); d) schema din figura d);

41. Pentru care schema/scheme este adevirata relatia: lout = 2-1ref ?

a) schema din figura a); b) schema din figura b); ¢) schema din figura c); d) schema din figura d);
42. Care este expresia aproximativa a rezistentei interne pentru schema din figura 5a?

Q) r=ry; b) r=g,ri; C) r=gnuly; d) r=giri;
43. Care este expresia aproximativa a rezistentei interne pentru schema din figura 5d?

Q) r=ry; by r=g,rZ; C) r=gnly; d) r=gnra;

Pentru circuitele din figura 6, reprezentdnd amplificatoare de curent continuu realizate cu AO, se foloseste o
alimentate diferentiala de £6V. Raspundeti la urmatoarele Intrebari:

R Ro

Ry v,
R
Vin m N w Ry Ry
4k7 N e "
Vout v,
Yin —— Vour  YIN—WA—

Vour
a) b) d

R3
c)

Vour

Fig. 6

44, Care este amplificare in tensiune pentru schema din figura 6a ?
a)a,=-11V/V; b)a,=-10V/V; c¢)a,=-47VIV; d)a,=-48V/V;
45. Care este amplificare in tensiune pentru schema din figura 6b ?
a)a,=-56VIV; Db)a,=+56VIV; c)a, =-57V/V; d)a,=-56V/V,
46. Care este amplificare in tensiune pentru schema din figura 6¢ ?
a)a,=11V/V; Db)a,=10V/V; c)a,=-47VIV; d)a,=-48V/V,
47. Cerol are rezistenta R3 din figura 6a ?

a) reduce amplificarea in tensiune;

b) creste amplificarea in tensiune;

¢) reduce dependenta amplificarii fatd de temperatura ;
d) reduce efectul nedorit al curentilor de polarizare ;
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54,

Ce rol are rezistenta R3 din figura 6d ?

a) reduce efectul nedorit al curentilor de polarizare ;
b) creste amplificarea in tensiune;
¢) reduce dependenta amplificarii fatd de temperatura ;

d) reduce amplificarea in tensiune;
Care este valoarea corecta pentru R3 din figura 5a ?

aQ)R3=R1+R2; b)R3=R1|| R2; c)R3=0; d) R3=R1-R2;
Care este valoarea corecta pentru R3 din figura 5d ?

a)R3=R1+R2; b)R3=RI1-R2; Cc)R3=0; d)R3=R1|| R2;

Care este cea mai mare amplificare in tensiune ce poate fi intalnita pentru schema din figura 6b, daca
ambele rezistente folosite au o toleranta de £5% ?

a) | aumax | = 56VIV ;D) | aymax | = 58,8VIV; ) | aymax | = 61,89V/V;  d) | aymax | = 58,94V/V;

Care este cea mai mica amplificare in tensiune ce poate fi intalnita pentru schema din figura 6b, daca
ambele rezistente folosite au o toleranta de £5% ?

a) | aumin | = 56VIV ;  b) | aymin | =50,66V/IV;  ¢)laymin | =53,2VIV;  d) | aymin | = 58,94V/IV;

Care este cea mai mare amplificare in tensiune ce poate fi intalnita pentru schema din figura 6¢c, daca
ambele rezistente folosite au o tolerantd de £5% ?
a) aymax = 12,05V/V ;D) aymax = 11,5V/V;  C) aymax = 11,52V/V;  d) aymax = 10V/V;

Care este cea mai mica amplificare in tensiune ce poate fi intalnita pentru schema din figura 6¢, daca
ambele rezistente folosite au o toleranta de £5% ?

a) avmin = 10,04V/V;  b) aymin= 10,5V/V;  ¢) aymin = 10,52V/V;  d) aymin= 11,52V/V;

55.

Se considera un amplificator de tensiune realizat cu un AO caracterizat de SR= 1V/pus. Care este
frecventa maxima a unui semnal sinusoidal (corect redat) de la iesirea amplificatorului stiind ca
amplitudinea maxima a semnalului de iesire este Vomax=10V?

2) foax = 22 KHZ;  b) frax = 22 HZ,  C) frax = 125KHZ;  d) fiax = 12,5kHz;
T

T

Pentru schema din figura 7 se cunosc: 10=0,1mA , R;=22kQ ;
tnCox= 80RA/VZ, Vy=0,75V; Ay=0; "

56. Ce valoare are tensiunea V, ?
a)V,=18V; b)V,=78V; c)V,=28V,; d)V,=5V;

Viop=+5V

57. Ce valoare are tensiunea V; ? Fig. 7
a) Vi=-1,0V: b)Vi=-025V; ¢)Vi=-075V; d)V,=0,5V;
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58. Care este valoarea tensiunii de overdrive pentru M1 ?

a) Vo= 0,25V ; b)V,=05V; ¢)V,=0,125V; d)V,=04V;
59. Care este puterea disipatd de intreaga schema?

a) Pg= 0,25mW ; b) Py= 1ImW ; c) P4= 0,5mW ; d) Py= 0,125mW ;

Pentru schema din figura 8 se cunosc:

V1=1,5V; V,=3,5V; 11=120pA,
Li=1pum, Ly=1pum,

nCox= 120pA/V?, V= 1V; Ay=0;

60. Determinati W si W, pentru cele doua tranzistoare.
a) Wi=8um iar W,=2um; b) W;=8um iar W,=4um;

c) Wi=2um iar Wo=8um; d) W=4um iar W=4um;

Pentru schema din figura 9 se cunosc:

V1=1,5V, V,=3,5V, 1;:=90uA,
Wi=16p, Wo=8u,

UnCox= 9OHA/V2, Vin=1V; An=0;

61. Determinati L; si L, pentru cele doua tranzistoare.
a) Li=2um iar L,=2um; b)L;=4pum iar L,=4um;

€) Li=2um iar Ly=4pm; d)L;=4pm iar L,=2um;

Vdd=+5V
R1Z
Iy 90pA

IT%" V=35V
£
N
IR L Bl
16
L1

Fig. 9
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Pentru schema din figura 10 se cunosc: Vdd=+5v

3

Iy 100pA

%—Vf?
1,=100uA, '“'r 32
1 8 I—;T
wi_16, w2_32, U*

L1 2 L2 4 l_jl%

Fig. 10

Mncox: 100|.LA/V2, Vin=1V; An=0;

62. Determinati tensiunile V1 si V, .
a) Vi=1,5V iar V,=2,0V; b)V;=15V iar V,=3,0V;

¢) Vi=2,0V iar V,=1,5V; d) V=15V iar V,=15V;

Schema din figura 11 reprezinta o structura de operational de tip Miller pentru care se cunosc:
VDD=5V

Vss= -5V,

IREF: IOOI.LA,

V= Vp=0,75V,

UnCox=80 uA/V2

1,Cox= 30uA/V?;

7\4\]: 7\,p=0,1v-1,

capacitatea echivalenta in nodul A, C,= 0,2pF,

capacitatea echivalenta in nodul B, C,= 3pF.
Se considera urmatoarele notatii-

- Oma, la transconductanta respectiv
rezistenta echivalenta a primului etaj de
amplificare;

- Omb, Ny transconductanta respectiv
rezistenta echivalenta a celui de-al doilea
etaj de amplificare;

Raspundeti la urmatoarele intrebari:

63. Care elemente din schema formeaza sarcina electrica a etajului diferential ?
a) M5si M8; b) M1siM2; c¢)M3siM4; d) M6 siCc;

64. Care elemente din schema ce participa la polarizarea etajului diferential ?
a) M5, M8, Iger; b) M1si M2; c¢) M3si M4; d) M6 si Cc;
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74,

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Care tranzistor este elementul activ in etajul doi de amplificare ?

a) M8; b)M1; c¢)M7; d) M7siCc;
Care este curentul de drena pentru tranzistoarele din etajul diferential ?

a) 1;=1,=100 pA; b) I;=1,=25pA; c) 1;=1,=200 pA; d)I;=1,=50 uA,;
Care este curentul de drena pentru tranzistorul M6 ?

a) ls= 150 uA;  b) =300 pA; c) le= 200 pA; d) le= 100 pA;
Care este curentul de drena pentru tranzistorul M3 ?

a) I3=50uA;  b) I3=100uA,; C) I;= 25uA; d) 3= 150uA;
Care este tensiunea de overdrive pentru tranzistorul M2 ?

a)| Vovd =250mV;  b) | Vovd =0,333V; ) [ Vovd =0,666V;  d) | Vovd = %v;

Care este tensiunea de overdrive pentru tranzistorul M6 ?
a) Vove= 250mV;  b) Vove= 1,412V;  ¢) Vove= =N V;  d) Vovs= L
J2 22

Care este modulul amplificarii in tensiune a primului etaj?
a) dy1= 15,33\//\/, b) ady1= 3,33V/V, C) dyi1= 30V/V, d) ady1= 80dB,

Care este modulul amplificarii in tensiune a etajului doi ?
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Vv,

a) av,= 15,33V/V;  b) ay,= 2042 VIV,  ©) av,= 10v2 VIV;  d) ay,= 80dB;

Care este amplificarea in tensiune a intregului circuit?

a) ay=84,8V/V; Db)ay=88,21dB; ) ay=30v2V/IV; d)ay=148,66 V/V;

Care este puterea disipata a intregului circuit?

a) Pp=2,0 mW; b) Pb=4,0 mW, c¢) Pp=40,0 mW,; d) Pp=15,33 mW,

Ce rol are condensatorul Cc ?

a) compensarea fazei;  b) reduce puterea disipata de circuit;

c) creste frecventa de lucru a circuitului;  d) reduce tensiunea de alimentare;

Care este rezistenta echivalenta a nodului A ?

a) ra =50 kQ; b) ra= 10 MQ; C) ra= 100 kQ; d) ra= 2,66 MQ;

Care este rezistenta echivalentd a nodului B ?

a) rg =50 kQ; b) rs= 10 MQ; c) rg= 100 kQ; d) re= 2,66 MQ;

Care este frecventa de tdiere a operationalului?
1 1 . 1 G . 1 Gma .
a) fr=——-——; b) f; = —Zmb . C) fr =—=202;
) T 271' /‘a/‘bgmbCC ) r 272' Cb ) r 272' CC
Care este frecventa la care este amplasat polul secundar?

Z/‘al‘bgmbCC’ 27 Cb 27 CC

Care este frecventa la care este amplasat zeroul functiei de transfer ?
a) fzzi—l © b fzzi_gmb : c) fz:igma :
27 farbgmbCC 2r Cb 27 CC

lg
d) fr =—Zmb .
) T 27Z'CC
1 9m
f — m
)pz 27 CC
l1g
fo=— mb;
) ‘ 27Z'CC
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Disciplina Microprocesoare si microcontrolere

10.

11.

12.

13.

Cate linii de adrese are o memorie ROM cu organizarea 512k x 8?
a) 17 b)18 «¢)19 d)20

Cate linii de adrese are o memorie DRAM cu organizarea 256kx1?
a)9 b)18 )8 d)20

Care este rolul semnalului CAS de la o memorie DRAM?
a) Activare circuit b) Preluare adresa linie c) Preluare adresa coloana
d) Validare iesiri

Care este rolul semnalului RAS de la o memorie DRAM?
a) Activare circuit b) Preluare adresa linie c) Preluare adresa coloana
d) Validare iesiri

De ce este necesara operatia de refresh la o memorie DRAM?
a) Reduce consumul b) Reface continutul pierdut al celulelor de memorie
c) Refmprospateaza continutul curent al celulelor de memorie d) Mareste capacitatea

Care este capacitatea unei memorii SRAM cu 20 linii de adrese si 16 linii de date?
a) 4.194.304 biti  b) 33.554.432 biti c) 8.388.608 biti d) 16.777.216 biti

Se da numarul -45h. Care este valoarea in cod complement fata de doi pe 8 biti a numarului dat?
a) 0BBh b) 44h c) 45h d) OBAh

O memorie SRAM are capacitatea de 1 Mb si 16 linii de date. Cate linii de adrese prezinta
memoria?
a) 16 b) 18 c) 20 d) 22

O memorie ROM are capacitatea de 4Mb si 14 linii de adrese. Cate linii de date are memoria?
a) 16 b) 12 c) 10 d) 8

O memorie DRAM are o organizare de 1Mbx1. Cate linii de adrese are memoria?
a) 16 b) 12 c) 10 d) 8

Un microprocesor Z-80 contine in registrul A valoarea 6Dh si executa instructiunea XOR A. in ce
stare se va afla indicatorul Z dupa operatie?
a)o b) 1 c) Three state d) Nu se poate preciza

Un microprocesor Z-80 contine in registrul A valoarea 0D6h si executa instructiunea XOR A. Ce
va contine registrul A dupa operatie?
a) 0D6h b) OFFh c) 00h d) 29h

Un microprocesor Z-80 trebuie sa execute instructiunea de salt neconditionat JR e, care se afla
in memorie la adresa 1120h. Care trebuie sa fie valoarea hexazecimala a lui e pentru ca saltul sa
se efectueze la adresa 1100h?

a) ODEh b) 20h c) OFEh d) 1Eh
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14.

15.

16.

17.

18.

Un microprocesor Z-80 trebuie sa execute instructiunea de salt neconditionat JR e, care se afla
in memorie la adresa 1120h. Care trebuie sa fie valoarea hexazecimala a lui e pentru ca saltul sa
se efectueze la adresa 1140h?

a) ODEh b) 20h c) OFEh d) 1Eh

Un microprocesor Z-80 executd secventa de instructiuni:
LD SP, 1000h
LD DE, 1234h
LD BC, 5678h
LD HL, 90ABh
PUSH HL
PUSH BC
PUSH DE
Ce va contine locatia de memorie OFFFh dupa executia secventei?
a) 56h b) 0ABh c) 90h d) Nu se poate preciza

Un microprocesor Z-80 executa secventa de instructiuni:
LD SP, 1000h
LD DE, 1234h
LD BC, 5678h
LD HL, 90ABh
PUSH HL
PUSH BC
PUSH DE
Ce va contine locatia de memorie OFFEh dupa executia secventei?
a) 56h b) 0ABh c) 90h d) Nu se poate preciza

Un microprocesor Z-80 executd secventa de instructiuni:
LD SP, 1000h
LD DE, 1234h
LD BC, 5678h
LD HL, 90ABh
PUSH HL
PUSH BC
PUSH DE
Ce va contine locatia de memorie OFFDh dupa executia secventei?
a) 56h b) 0ABh c) 90h d) Nu se poate preciza

Un microprocesor Z-80 executd secventa de instructiuni:

LD SP, 1000h

LD DE, 1234h

LD BC, 5678h

LD HL, 90ABh

PUSH HL

PUSH BC

PUSH DE
Ce va contine locatia de memorie OFFAh dupa executia secventei?
a) 12h b) 34h c) 56h d) 78h
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Un microprocesor Z-80 executd secventa de instructiuni:
LD SP, 1000h
LD DE, 1234h
LD BC, 5678h
LD HL, 90ABh

PUSH HL
PUSH BC
PUSH DE
Ce va contine registrul SP dupa executia secventei?
a) 1002h b) 1006h c) OFFCh d) OFFAh

Un microprocesor Z-80 executd secventa de instructiuni:
LD SP, 1000h
LD DE, 1234h
LD BC, 5678h
LD HL, 90ABh

PUSH HL
PUSH BC
POP DE
Ce va contine registrul SP dupa executia secventei?
a) 1002h b) 1006h c) OFFCh d) OFFAh

Un microprocesor Z-80 executd secventa de instructiuni:
LD SP, 1000h
LD DE, 1234h
LD BC, 5678h
LD HL, 90ABh

PUSH HL
PUSH BC
POP DE
Ce va contine registrul DE dupa executia secventei?
a) 1000h b) 1234h c) 5678h d) 90ABh

Un microprocesor Z-80 executd secventa de instructiuni aflata in memorie de la adresa 1100h:
LD SP, 1000h

CALL 1234h
Ce va contine locatia de memorie OFFFh dupa executia secventei?
a) 06h b) 11h c) 12h d) 34h

Un microprocesor Z-80 executa instructiunea JR OFEh. Care este adresa subrutinei apelate de
instructiune?

a) Salt inainte peste 2 locatii b) Salt la eticheta OFEh

c) Reluarea executiei intructiunii  d) Salt la adresa OFeh

Un microprocesor Z-80 contine in registrul A valoarea 5Eh. Care este continutul acumulatorului
dupa executia instructiunii CPL?
a) 5Fh b) 5Dh c) OAlh d) 0A2h

Un microprocesor Z-80 contine in registrul A valoarea 3Ah, iar in indicatorul Cy valoarea 1. Care

este continutul acumulatorului dupa executia instructiunii RR A?
a) 9Dh b) 1Bh c) 75h d) 74h
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27.
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34.
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37.

Un microprocesor Z-80 contine in registrul A valoarea 3Ah, iar in indicatorul Cy valoarea 1. Care
este continutul lui Cy dupa executia instructiunii RRC A?
a) 9Dh b) 1Bh c) 75h d) 74h

Un microprocesor Z-80 contine in registrul A valoarea 3Ah, iar in indicatorul Cy valoarea 1. Care
este continutul acumulatorului dupa executia instructiunii RLC A?
a) 9Dh b) 1Bh c) 75h d) 74h

Un microprocesor Z-80 contine in registrul A valoarea 3Ah, iar in indicatorul Cy valoarea 1. Care
este continutul lui Cy dupa executia instructiunii RL A?
a) 9Dh b) 1Bh c) 75h d) 74h

Un microprocesor Z-80 contine in registrul A valoarea 3Ah. Care este continutul lui A dupa
executia instructiunii SLA A de doua ori succesiv?
a) OESh b) OE8h c) OEBh d) Nu se poate preciza

Un microprocesor Z-80 contine n registrul A valoarea 3Ah. Care este continutul lui A dupa
executia instructiunii SET 6,A?
a) 7Ah b) 3Ah c) 2Ah d) OBAh

Un microprocesor Z-80 contine Tn registrul A valoarea 3Ah. Care este continutul lui A dupa
executia instructiunii RES 4,A?
a) 7Ah b) 3Ah c) 2Ah d) OBAh

Un microprocesor Z-80 contine in registrul A valoarea 3Ah. Care este continutul indicatorului Z
dupa executia instructiunii BIT 6,A?
a)1 b)0 c) Three state d) Nu se poate preciza

Un microprocesor Z-80 contine in registrul DE valoarea 3A4Bh, iar in registrul HL valoarea
1C2Dh. Care este continutul registrului H dupa executia instructiunii EX DE,HL?
a) 3Ah b) 4Bh c) 1Ch d) 2Dh

Un microprocesor Z-80 contine in registrul HL valoarea 1C2Dh, iar in registrul SP valoarea 0100h.
Memoria RAM a microsistemului din care face parte microprocesorul contine la adresa 0100h
valoarea 5Eh, iar la adresa 0101H valoarea 6Fh. Care este continutul registrului L dupa executia
instructiunii EX (SP),HL?

a) 1Ch b) 2Dh c) 5Eh d) 6Fh

Un microprocesor Z-80 contine in registrul HL valoarea 1C2Dh, iar in registrul SP valoarea 0100h.
Memoria RAM a microsistemului din care face parte microprocesorul contine la adresa 0100h
valoarea 5Eh, iar la adresa 0101H valoarea 6Fh. Care este continutul registrului H dupa executia
instructiunii EX (SP),HL?

a) 1ch b) 2Dh c) 5Eh d) 6Fh

Un microcontroler 8051 contine in registrul A valoarea 5Bh si executa instructiunea XRL A. Ce va
contine registrul A dupa operatie?
a) OFFh b) 00h c) 5Bh d) OA4h

Un microcontroler 8051 contine in registrul A valoarea 5Bh si executa instructiunea XRL A. in ce

stare se va afla indicatorul Z dupa operatie?
a)o b) 1 c) Three state d) Nu se poate preciza
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46.

Un microcontroler 8051 contine in registrul DL valoarea 7Eh, in registrul DH valoarea 4Ah si in
registrul A valoarea 3Fh. Se executa instructiunea MOVX @DPTR, A. Care este adresa locatiei de
memorie care va fi scrisa prin instructiunea executata?

a) 3F7Eh b) 7E4Ah c) 7E3Fh d) 4A7Eh

Un microcontroler 8051 contine in registrul DL valoarea 7Eh, in registrul DH valoarea 4Ah si in
registrul A valoarea 32h. Se executa instructiunea MOVC A, A+@DPTR. Care este adresa locatiei
de memorie care va fi citita prin instructiunea executata?

a) 7E4Ah b) 4A32h c) 4A7Eh d) 327Eh

Un microcontroler 8051 contine in memoria RAM interna al adresa 35h data 36h, iar la adresa
37h data 38h. Care va fi efectul produs dupa executia instructiunii MOV 35h,37h?

a) depune la adresa 35h data 38h b) depune la adresa 35h data 37h

c) depune la adresa 37h data 35h d) depune la adresa 37h data 36h

Un microcontroler 8051 contine in memoria RAM interna al adresa 35h data 36h, iar la adresa
37h data 38h. Care va fi efectul produs dupa executia instructiunii MOV 35h,#37h?

a) depune la adresa 35h data 38h b) depune la adresa 35h data 37h

c) depune la adresa 37h data 35h d) depune la adresa 37h data 36h

Un microcontroler 8051 contine in memoria RAM interna al adresa 35h data 36h, iar la adresa
37h data 38h. Care va fi efectul produs dupa executia secventei de instructiuni:
MOV R1, #35h

MOV 37h,@R1?
a) depune la adresa 35h data 38h b) depune la adresa 35h data 37h
c) depune la adresa 37h data 35h d) depune la adresa 37h data 36h

Un microcontroller 8051 contine in registrul A data 27h. Care va fi continutul registrului A dupa
executia instructiunii SWAP A?
a) 72h b) 22h c) 77h d) 00h

Un microcontroller 8051 contine in registrul A data 5Ah. Care va fi efectul executiei secventei de
instructiuni asupra acumulatorului:

CLRC

RLC A
a) A=5Bh b) A=0B4h ¢) A=2Dh d) A=0ADh

Un microcontroller 8051 contine n registrul A data 5Ah. Care va fi efectul executiei secventei de
instructiuni asupra acumulatorului:

CLRC

RLA
a) A=5Bh b) A=0B4h ¢) A=2Dh d) A=0ADh

Un microcontroller 8051 contine Tn registrul A data 0A5h. Care va fi efectul executiei urmatoarei
secvente de instructiuni asupra acumulatorului:

CPLA

RR A
a) A=5Bh b) A=0B4h c) A=2Dh d) A=0ADh
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47.

Un microcontroller 8051 executa secventa de instructiuni:
MOV R2,#10h

Etichl: MOV RO,#05h

INC R2
DINZ RO, Etichl

Etich2: NOP
Care este continutul registrului R2 dupa executia instructiunii NOP de la Etich2?
a) R2=15h b) R2=0Bh c) R2=16h d) R2=09h

48.

Un microcontroller 8051 executa secventa de instructiuni:
MOV R2,#10h

Etichl: MOV RO,#05h

DECR2
DJNZ RO, Etichl

Etich2: NOP
Care este continutul registrului R2 dupa executia instructiunii NOP de la Etich2?
a) R2=15h b) R2=0Bh c) R2=16h d) R2=09h

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Un microcontroller 8051 contine in registrul SP data 07h, Tn acumulator data 10h si executa
instructiunea PUSH A. Care este adresa locatiei de stiva folosita de instructiunea executata?
a) 07h b) 10h c) 08h d) 11h

Un microcontroller contine in registrul A data 05h, iar in registrul B data 02h. Care este
continutul lui A dupa executia instructiunii MUL AB?
a) 02h b) 10h c) 01h d) OAh

Un microcontroller contine in registrul A data 05h, iar in registrul B data 02h. Care este
continutul lui B dupa executia instructiunii DIV AB?
a) 02h b) 10h c) 01h d) OAh

Un circuit Z80-P10 este plasat in spatiul adreselor I/O al unui microsistem cu microprocessor Z80
la adresa de bazi OEOh. Intrarea B/A a circuitului este conectatd la linia de adrese Al a
sistemului de calcul, iar intrarea C/D a circuitului este conectatd la linia de adrese AO a
sistemului de calcul. Care este adresa I/O de date la care raspunde portul A al circuitului?

a) OEOh b) OE1h c) OE2h d) OE3h

Un circuit Z80-PI10 este plasat in spatiul adreselor 1/0 al unui microsistem cu microprocessor Z80
la adresa de bazi OEOh. Intrarea B/A a circuitului este conectatd la linia de adrese Al a
sistemului de calcul, iar intrarea C/D a circuitului este conectatd la linia de adrese AO a
sistemului de calcul. Care este adresa I/O de comenzi la care raspunde portul B al circuitului?

a) OEOh b) OE1h c) OE2h d) OE3h

Cu ajutorul unui circuit Intel 8253 trebuie generat un semnal de oscilatoriu TTL cu factor de
umplere 1/2. Tn ce mod de operare trebuie sd lucreze canalul circuitului 8253 corespunzétor
semnalului generat?

a)o b) 1 c)2 d) 3

Cu ajutorul canalului 0 de la un circuit 8253 trebuie sa se realizeze divizarea cu valoarea 12345,
a unui semnal digital aplicat intrarii canalului. Care este valoarea hexazecimala a constantei de
divizare cu care trebuie programat canalul?

a) 9303h b) 3039h c) 3930h d) 3093h
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Un circuit Z80-CTC este plasat in spatiul adreselor 1/0O al unui microsistem cu microprocesor Z80
la adresa de baza OFOh. Intrarea CS1 a circuitului este conectata la linia de adrese Al a
sistemului de calcul, iar intrarea CS0 a circuitului este conectata la linia de adrese AO a
sistemului de calcul. Care este adresa I/O de date la care raspunde canalul 2 al circuitului?

a) OFOh b) OF1h c) OF2h d) OF3h

Care este sursa semnalului de ceas aplicat unui canal timer de la circuitul Z-80 CTC care opereaza
in regimul timer?

a) Semnal aplicat intrarii @ a circuitului b) Semnal aplicat intrarii CLK /TRG a canalului

c) Semnalul de la pinul ZC /TO al canalului d) Semnal aplicat intrarii CE a circuitului

Care este rolul pinului IEIl la circuitul Z-80 PIO?

a) IEI = 1 valideaza hardware lucrul in intreruperi b)IEI = 1 indica generarea unei intreruperi
c) IEI = 1 blocheaza generarea unei intreruperi  d) IEI = 1 blocheaza functionarea circuitului

Care este rolul pinului IEO la circuitul Z-80 CTC?
a) IEO = 0 indica o operatie I/O b) IEO = 0 activeaza functionarea circuitului
c) IEO = 0 blocheaza generarea unei intreruperi d) IEO = 0 blocheaza functionarea circuitului

Ce indic# activarea simultand a semnalelor M1 si IORQ de la un microprocesor Z80?
a) Ciclul de initializare a procesorului b) Ciclul de achitare intrerupere
c) Ciclul de citire/scriere I/O d) Ciclul de refresh

Care este rolul pinului EA la microcontrolerul 8051?
a) Configureaza lucrul in intreruperib) Configureaza memoria interna de date
c) Configureaza memoria interna  d) Configureaza formarea de magistrale externe

Care este rolul pinului PSEN la microcontrolerul 80517
a) Indica lucrul cu memoria de programe  b) Indica lucrul cu memoria de date
c) Indica lucrul cu stiva d) Indica lucrul cu intreruperi

Cate cereri de intrerupere (interne si externe) poate gestiona un microcontroler 80517
a)?2 b) 3 c)d d) 5

Care este rolul pinului ALE de la microcontrolerul 8051?
a) Indica primirea unei date b) Indica trimiterea unei date
c) Indica generarea unei adrese d) Indica generarea unei intreruperi

Care este dimensiunea spatiului memoriei de programe care poate fi adresata de
microcontrolerul 80517

a) 4ko b) 16ko c) 64ko d) 128ko

Care este rolul bitului EA din registrul IE al microcontrolerului 8051?

a) Valideaza generarea unei adrese b) Valideaza global lucrul in intreruperi
c¢) Valideaza formarea de magistrale externe d) Valideaza operarea cu circuitele 1/0
Care este rolul registrului IP la un microcontroler 8051?

a) Permite ierarhizarea pe nivele a intreruperilor b) Permite lucrul in intreruperi

c¢) Permite stabilirea adreselor subrutinelor de tratare a intreruperilor d) Permite operarea

cu circuitele 1/0

68.

Care este arhitectura hardware folosita pentru procesorul din microcontrolerul 8051?
a) Von Neumann b) Princeton  c¢) Harvard d) Stanford
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70.

71.

72.

Care este rolul unui circuit watch-dog pentru un microprocesor?
a) Supravegheaza rularea corecta a programelor b) Supravegheaza alimentarea corecta
procesorului c) Supravegheaza tastatura d) Supravegheaza configuratia hardware

Care este rolul unui circuit brown-out care pentru un microprocesor?
a) Supravegheaza rularea corecta a programelor b) Supravegheaza alimentarea corecta
procesorului c) Supravegheaza tastatura d) Supravegheaza configuratia hardware

Ce caracterizeaza o arhitectura Harvard pentru un microprocesor?
a) Magistrale de adrese si date multiplexate b) Acces paralel la instructiuni si date
c) Acces secvential la instructiuni si date d) Acces aleator la instructiuni si date

Ce caracterizeaza o arhitectura Von Neumann pentru un microprocesor?

a) Magistrale de adrese si date multiplexate b) Acces paralel la instructiuni si date
c) Acces secvential la instructiuni si date d) Acces aleator la instructiuni si date
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